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1. Общие положения

1.1. Цели дисциплины

Изучение  передовых  достижений,  основных  направлений,  тенденций,  перспектив  и1.
проблем развития современной наноэлектроники с целью выработки навыков оценки новизны
исследований и разработок.

1.2. Задачи дисциплины

Приобретение  навыков  и  умений  определения  основных  тенденций  развития1.
отечественной и зарубежной электроники.

Формирование знаний о проблемах современной электроники и наноэлектроники.2.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок дисциплин: Б1. Дисциплины (модули).
Часть блока дисциплин: Обязательная часть.
Модуль дисциплин: Модуль направления подготовки (hard skills - HS).
Индекс дисциплины: Б1.О.02.02.
Реализуется  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных

технологий.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
индикаторами достижения компетенций

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций  в
соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 3.1):

Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Компетенция Индикаторы достижения компетенции

Универсальные компетенции
УК-1. Способен
осуществлять
критический анализ
проблемных ситуаций
на основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий

УК-1.1. Знает методики сбора и обработки информации, актуальные
российские и зарубежные источники информации для решения
поставленных задач, а также методы системного анализа
УК-1.2. Умеет применять методики поиска, сбора и обработки
информации, осуществлять критический анализ и синтез информации,
полученной из разных источников
УК-1.3. Владеет методами поиска, сбора и обработки, критического
анализа и синтеза информации, методикой системного подхода для
решения поставленных задач; способен генерировать различные
варианты решения поставленных задач

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1. Способен
представлять
современную научную
картину мира,
выявлять
естественнонаучную
сущность проблем,
определять пути их
решения и оценивать
эффективность
сделанного выбора

ОПК-1.1. Знает фундаментальные законы природы, основы
математического моделирования и законы логики

ОПК-1.2. Умеет выявлять и формулировать проблемы и противоречия
на естественнонаучном уровне, формулировать пути их решения,
применять физические законы и математические методы для решения
задач теоретического и прикладного характера

ОПК-1.3. Владеет навыками использования системного подхода для
решения задач профильной предметной области

Профессиональные компетенции
- -

4. Названия разделов (тем) дисциплины
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Названия разделов (тем) дисциплины
1 семестр

1 Современное состояние и тенденции развития электроники и наноэлектроники
2 Современная литография. Ионно-плазменные технологии и молекулярно-лучевая эпитаксия
3 Термоэлектрические и фотоэлектрические преобразователи энергии сегодня и завтра
4 Детекторы ионизирующих излучений в науке и технике
5 Физические основы криоэлектроники, приборы на эффекте Джозефсона
6 Магнитная и сегнетоэлектрическая память
7 Широкозонные полупроводники: прорыв в будущее. Высокотемпературная полупроводниковая
электроника
8 Пористый кремний и его применение в кремниевой микрофотонике
9 Технология аморфного и поликремния для электроники
10 Углеродные кластеры и их применение в наноэлектронике
11 Методы анализа наноструктур и материалов
12 Гетеро- и наноэлектроника
13 Интеллектуальная силовая электроника
14 Спутниковая, сотовая, мобильная и оптоволоконная связи


